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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 31.17.15.13

Тема дисертації:
1. Точкові дефекти та фізико-хімічні властивості кристалів у системах Pb-Ga (In, Tl)-Te, Pb-Sb (Bi)-Te, Pb-Cr
(Co, Ni)-Te

2. Point defects and physicochemical properties of crystals in Pb-Ga (In, Tl)-Te, Pb-Sb (Bi)-Te, Pb-Cr (Co, Ni)-Te
systems

Реферат:
1. На основі запропонованих кристалоквазіхімічних формул, аналізу квазіхімічних реакцій утворення
точкових дефектів, методу мінімізації термодинамічних потенціалів та результатів комплексних
експериментальних даних досліджено дефектну підсистему як бездомішкового плюмбум телуриду, так і
кристалів у системах Pb-Ga (In, Tl)-Te, Pb-Sb (Bi)-Te, Pb-Cr (Co, Ni)-Te. Уточнено вид домінуючих точкових
дефектів, їх зарядові стани. У кристалах системи Pb-M-Te (M = Ga, In, Tl) комплекс фізико-хімічних
властивостей зумовлений різним зарядовим станом металічної компоненти 1+, 2+, 3+, а тип провідності
кристалів PbTe:X (X = Sb, Bi) визначається амфотерною дією легуючої домішки. Домінуючими точковими
дефектами у легованих кристалах PbTe:Cr є домішкові дефекти, концентрація яких зростає з ростом вмісту
домішки. На основі розроблених кристалоквазіхімічних рівнянь твердих розчинів у системах Pb-Ga (In, Tl)-



Te, Pb-Sb (Bi)-Te, Pb-Cr-Te встановлено механізми їх утворення. Визначено залежності концентрації
точкових дефектів від величини відхилення від стехіометричного складу в плюмбум телуриді та хімічного
складу твердих розчинів, встановлено умови формування матеріалів із наперед заданим типом провідності
та концентрацією носіїв заряду.

2. Based on the proposed crystal-quasichemical formulae, the analysis of quasichemical reactions of point defects
formation, the method of minimization of thermodynamic potentials and the results of the complex experimental
data defective subsystem of pure lead telluride and crystals in Pb-Ga (In, Tl)-Te, Pb-Sb (Bi)-Te, Pb-Cr (Co, Ni)-Te
systems have been investigated. The types of dominant point defects, their charge states have been specified. In
the crystals of Pb-M-Te system (M = Ga, In, Tl) the range of physicochemical properties is due to different charge
state of metallic component 1+, 2+, 3+, and conductivity type of PbTe:X crystals (X = Sb, Bi) is determined by
amphoteric action of dopant. Dominant point defects in doped crystals PbTe:Cr are impurity defects, the
concentration of which increases with the impurity content. Based on the developed crystal-quasichemical
equations of solid solutions in Pb-Ga (In, Tl)-Te, Pb-Sb (Bi)-Te, Pb-Cr-Te systems the mechanisms of their
formation have been established. Dependence of the concentration of point defects on the magnitude of the
deviation from the stoichiometric composition in lead telluride and chemical composition of solid solutions have
been defined, the conditions of formation of materials with predetermined conductivity type and concentration of
charge carriers have been defined.
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